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Spezifische Detektivitat*3

Offsetspannung

Betriebsspannung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

2mm x 2 mm
5,0 mm
kundenspezifisch
> 350 V/W

< 35 nV/\JHz

1,8 - 10° cmyHz/W
0,4V bis 1,5V
2V bis 18V

T0 39

—20 bis 70 °C
—20 bis 70 °C

' Andere Filter auf Anfrage. 2 Frequenz: 10 Hz, Umgebungstemperatur: 25 °C.

3 Strahlertemperatur: 500 K, Flltertransmission: 100 %.
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Telefon: +49 351 896 74-0
Telefax: +49 351 896 74-99
E-Mail: info@dias-infrared.de
Internet: www.dias-infrared.de

08 CaF,

06 \
\ Si (8-14 pm)
0,4

02 | 4,26 ym \ l
’ (CO,) \
0.0 1 A\
' 4 8 12 16 20
Wellenlange (um)

Filtertransmission

10'°

/|

108

107

spezifische Detektivitat (cmvVHz/W)

10° 10' 107 10°

Frequenz (Hz)

DIAS Infrared GmbH
Pforzheimer StraBe 21
01189 Dresden
Deutschland
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